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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.-  SEMESTER–III EXAMINATION – WINTEER 2012 

 
Subject code: 330902 Date:  02/01/2013      
Subject Name: Basic Electronics 
Time: 2:30 pm – 5:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks. 
4.  English version is Authentic 

 
Q.1 (a) (I) Fill in the blanks with appropriate answer. 

(1) 1eV = _______ Joule. (1.6*10-19, 1.6*1019, 2.6*10-19) 
(2) Silicon is the example of__(conductor, semiconductor, insulator) 
(3) For numeric display____ is used.(LDR, LED, photocell) 
(4) FET is ____ operated device. (voltage, current, power) 
(5) A common base DC current gain of transistor is 0.985. A   
     common emitter DC current gain is ____.(85.6, 0.0152, 0) 
 
(II) Define following terms with respect to FET. 

(1) Pinch of voltage 
(2) Power dissipation   

05 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 (b) Explain types of electron emission  07 
Q.2    

 (a) Compare the following 
(1) FET & BJT 
(2) Zener break down & avalanche break down 

 
04 
03 

 (b) Explain forward bias and  reverse bias characteristic of PN junction 
diode. 

07 

  OR  
 (b) Explain the constriction of zener diode. Also state the application of 

zener diode.  
07 

Q.3    
 (a) Explain the H – parameters of transistor. 07 
 (b) Draw and explain the transistor characteristic in common base 

configuration. 
07 

  OR  
Q.3 (a) Explain working of NPN transistor. 07 

 (b) Define DC current gain αdc and  βdc  and derive the relation between 
them. 

07 

    
Q.4    

 (a) Explain the construction and working of SCR with neat sketch. 07 
 (b) State the application of following. 

(1) SCR (Four applications) 
(2) UJT (Four applications) 
(3) Triac (Four applications) 
(4) Diac (one applications) 

 
02 
02 
02 
01 

  OR  
Q. 4 (a) Explain the construction and working of UJT. 07 
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 (b) Explain the construction and working of N channel JFET. 07 
    

Q.5    
 (a) Explain the construction and working of photo voltaic cell. 07 
 (b) Explain the construction and working of LED 07 
  OR  

Q.5 (a) State the applications of following. 
(1) LED ( Four applications) 
(2) LASER ( Six applications) 
(3) Photo diode (Four applications) 

 
02 
03 
02 

 (b) Explain: Data sheet of semiconductor.  07 
 

************ 
 

̆ĕ-1 (અ)  (I) યોƊય જવાબથી ખાલીજƊયા ȶરૂો. 

(૧) 1eV = ____ ȩૂલ. (1.6*10-19, 1.6*1019, 2.6*10-19) 

(૨) િસ�લકોનએ _____ ȵુ ંઉદાહરણ છે. (વાહક, અધ½વાહક,  

     અવાહક) 

(૩) ƛȻમેુ�રક �ડƨƜલ ેમાટ° ____ નો ઉપયોગ થાય છે.( LDR, LED,  

     ફોટોસેલ) 

(૪) FET એ _____ ઓપર°ટ°ડ સાધન છે. (વોƣટ°જ, ̆વાહ, પાવર) 

(૫) એક Â˼ાસંીƨટરનો કોમન બેઇઝ ડ�સી ̆વાહ ગેઇન 0.985. તો તેનો 

કોમન એમીટર ડ�સી ̆વાહ ગેઇન _____ થાય.(85.6, 0.0152, 0) 
 
 (II) FET  ના સદંભ½મા નીચેના પદોની ƥયાƉયા આપો. 

(૧) પӄચ ઓફ વોƣટ°જ 

(૨) પાવર �ડસીપેશન  

                     

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02

 (બ) ઇલેƈ˼Âોન એમીશનના ̆કારો સમĤવો. 07
    

̆ĕ-2 (અ)  નીચનેાની સરખામણી કરો. 

(૧) FET અને BJT 

(૨) ઝીનર ̈કેડાઉન અને એવલાચં ̈કેડાઉન  

 
04

03 

 (બ) PN જƈંશન ડાયોડની ફોરવાડ½ અને ર�વસ½ બાયસ લાë�ણકતા 

સમĤવો. 

07

  અથવા  

 (બ) ઝીનર ડાયોડની રચના સમĤવો. ઝીનર ડાયોડના ઉપયોગો પણ 

લખો. 

07

    

̆ĕ-3 (અ)  Â˼ાસંીƨટરના H – પેરામીટર સમĤવો. 07
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 (બ) Â˼ાસંીƨટરની કોમન બેઇઝ લાë�ણકતા દોરો અને સમĤવો. 07

    

  અથવા  

̆ĕ-3 (અ)  NPN ˼Âાસંીƨટરȵ ુકાય½ સમĤવો. 07
 (બ) ડ�સી ̆વાહ ગેઇન αdc અને  βdc  ની ƥયાƉયા આપો. તેમના વƍચેનો 

સબંધં Ǵƨથાિપત કરો. 

07

    

    
̆ĕ-4 (અ)  SCR ની રચના અને કાય½ સમĤવો 07

 (બ) ઉપયોગો જણાવો. 

(૧) SCR (ચાર ઉપયોગો) 

(૨) UJT (ચાર ઉપયોગો) 

(૩) Â˼ાયેક(ચાર ઉપયોગો) 

(૪) ડાયેક (એક  ઉપયોગો) 
 

 
02

02

02

01

  અથવા  

̆ĕ-4 (અ)  UJT ની રચના અને કાય½ સમĤવો. 07
 (બ) N ચેનલ JFET ની રચના અને કાય½ સમĤવો.  07

    

̆ĕ-5 (અ)  ફોટો વોƣટ°ઇક સેલ ની રચના અને કાય½ સમĤવો.  07
 (બ) LED ની રચના અને કાય½ સમĤવો. 07

    

  અથવા  

̆ĕ-5 (અ)  ઉપયોગો જણાવો. 

(૧) LED (ચાર ઉપયોગો) 

(૨) LASER (છ ઉપયોગો) 

(૩) ફોટો ડાયોડ (ચાર ઉપયોગો) 

02

03

02

 (બ) સમĤવો: સેમી કંડƈટરની ડ°ટા શીટ  07

    

 
************ 

 


